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Schemat elektryczny 

ZASTOSOWANIE 

Układ jest przeznaczony do zastosowania w sprzęcie po -
wszechnego użytku. 
Zawarte w nim tranzystory mogą być wykorzystane in-
dywidualnie, jak również w układach, w których istnieje 
konieczność stosowania tranzystorów o jednakowych pa-
rametrach, zwłaszcza w układach wymagających kompen-
sacji termicznej. 

OPIS TECHNICZNY 

Układ zawiera pięć tranzystorów npn, wykonanych na 
wspólnym podłożu. Dwa z nich (Ti i Tt) są wewnętrznie 
połączone emiterami, tworząc parę różnicową. 

DANE TECHNICZNE 

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych 
Przy ćamb = 25 °C 
Napięcie stałe kolektor-

-baza UCB m a x 20 V 
Napięcie stałe kolektor-

-emiter TJ ce max 15 V 

Napięcie stałe kolektor-
-podłoże U c s m a x 20 V 

Napięcie stałe emiter-baza UEb max ° y 

Prąd stały kolektora I c max 50 mA 
Moc całkowita w tranzysto-

rze pojedynczym Pt01 300 mW 
Moc całkowita w całym 

układzie Pd m a x 750 mW 
Zakres temperatury pracy ta m b 0...+55°C 
Zakres temperatury prze-

chowywania t stg —25,.. + l00°C 

Parametry dynamiczne 
min. maks. 

Częstotliwość graniczna ;fT 

przy UCE = 3 V, I c = 3 mA 300 550 MHz 
Pojemność kolektor-baza C c b 

przy UEB = 3 V, 7C = 0 — 0,58 pF 
Pojemność kolektor-podłoże C c s 

przy Ucs = 3 V, I c = 0 — 2,8 pF 
Pojemność emiter-baza C E B 

przy UEB = 3 V, IE = 0 — 0,6 pF 
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Zalecane warunki pracy i związane z nimi parametry 
charakterystyczne przy ta mb = 25°C 

Oznaczenie Parametr Warunki pomiaru 
min. 

Wartości 

typ. rr.aks. 
Jed-

nostka 

1 2 3 4 5 6 7 

Każdy tranzystor 

U(HR)CBO Napięcie przebicia 
kolektor-baza 

Ic = 10 ^A, IE = 0 20 60 — V 

U(BR)CE0 Napięcie przebicia 
kolektor-emiter 

I c = 1 m A , I B = 0 15 24 - V 

U(BR)C50 Napięcie przebicia 
kolektor-podłoże 

I c s 10 jiA, 
I c = 0 

20 60 — V 

U(BR)EB0 Napięcie przebicia 
emiter-baza 

I E 10 fiA, I c = 0 5 7 

40 

V 

IcBO Prąd zerowy 
kolektor-baza 

UCB = 10 V, 
IE = 0 

— 0,002 40 nA 

Iceo Prąd zerowy 
kolektor-emiter 

U C E = 10 V, 
IB = 0 

— | 0,005 500 nA 

Współczynnik 
wzmocnienia prądowego 

u CE = 3 V, 
I c = 10 m A 

40 100 — — 

Tranzystory i T2 

|UBE] UBE»| Napięcie we jśc iowe 
niezrównoważenia 

Uce = 3 V, 

I c = 1 m A 

0,45 5 — m V 

|Ibi IBS| Prąd we j ś c i owy 
niezrównoważenia 

Uce = 3 V, 

I c = 1 m A 0,3 2 — [iA 

Tranzystory T3, T4 i T5 

|UBE3"UbE4| 
|UbE4~UbE5! 
|UbE3 — UBE5| 

Napięcie we j ś c i owe 
niezrównoważenia par 
tranzystorowych U ce = 3 V, 

Ic = 1 m A 

0,45 
0,45 
0,45 

5 
5 
5 

— m V 
m V 
m V 

MuI01 
/ )T 

Współczynnik cieplny na-
pięcia we jśc iowego nie -
zrównoważenia 

U ce = 3 V, 

Ic = 1 m A 
— 1,1 • HV/K 
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Prąd zerowy kolektor-baza 
w funkc j i temperatury o to -

czenia 

0 25 50 75 mx 

Prąd zerowy kolektor-emiter 
w funkcj i temperatury otocze-

nia 
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Współczynnik wzmocnienia 
prądowego i stosunku wspó ł -

czynników wzmocnień tran-
zystorów połączonych różni -
cowo w funkcj i prądu emitera 
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Prąd wejśc iowy niezrówno-
ważenia w funkcj i prądu k o -

lektora 

UL1111N (4t-3Vo 

/ mA W 

Napięcie baza-emiter i napię-
cie wejśc iowe niezrównowa-
żenia w funkcj i prądu emitera 

Napięcie baza-emiter w f u n k -
cji temperatury otoczenia 

Uic 
UL1WN U =10 mA Uic 

S Ua-3V 

1mĄ —-
0,7/77/4 

5 
tarnb IWI 

-75-50-25 0 25 50 75 100 X 

Napięcie wejśc iowe niezrów-
noważenia w funkcj i tempe-

ratury otoczenia 

m 

Współczynnik szumów w funk-
cji prądu kolektora (Rg = 

= 1 kO) 

WW| 

Współczynnik szumów w funk-
cji prądu kolektora (Rg = 

- 10 kO) 

Współczynnik szumów w f u n k -
cji prądu kolektora (Kg = 

= 500 
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Zależność częstotliwości gra-
nicznej w funkcji prądu k o -

lektora 

Kategoria klimatyczna: 00/055/21 według PN-73/E-04550, 
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